LITEIeLY]

Ochrany ESD a EMI filtry od Liteon Semiconductor

Tyto prvky chrani elektronické obvody hlavné pfed ucinky elektrostatického vyboje ESD (EN
61000-4-2, EN 61340-3-1), rychlych pfechodovych jeva EFT (IEC61000-4-4) a méné pred ucinky
razovych impulsti EOS (IEC61000-4-5). EMI filtry chrani proti emisim a imisim v pasmu 900MHz
az 2,5GHz a zaroveh obsahuji ESD ochranu.

ESD
Pro testovani na zafizeni na odolnost proti Tl
ucinkm ESD se pouzivaji dvé normy. Normy 0% —W
EN 61340-3-1 a MIL-STD 883 se zabyvaji 8
u€inky vybojem na soucastky a na zafizeni )
bez napajeni. Lze jej aplikovat na jakoukoliv g
fazi vyroby a distribuce. Test se provadi 9 V
vybitim kondenzatoru 100pF pfes rezistor =
1,5kQ. Test se provadi pfi napéti na -
kondenzatoru 0,5kV, 1kV, 2kV, 4kV. 5{_)
Norma EN 61000-4-2 se zabyva t&inky ESD £ 10%
na zafizeni v provozu. Pribéh vyboje je na S
ilustraci 1. Norma pfedepisuje nabéh napéti & e |le—tr=07~1¢s Time (ns)
za 0,7 az 1 ns. V tabulce jsou uvedeny tfidy, 30 NS —m
dle kterych se rozliSuje uroven ochrany proti = aline
ESD. llustrace 1: ESD pribéh dle EN61000-4-2
Tfida Testovaci napéti [kV] Proud [A]
Kontaktni vyboj | Vzdudny vyboj | Spicka| 30 ns 60 ns
1 2 2 7,5 4 2
2 4 4 15 8 4
3 6 8 22,5 12 6
4 8 15 30 16 8
EOS 120 T

. 100% lIpp: 8us
V normé EN 61000-4-5 se uvadeji

pozadavky na odolnost a postupy zkousek
tykajicich se razovych impulst napéti a
proudu. Priibéh razového impulsu
pouzivaného pro testovani ESD ochran je na
ilustraci 2. Vykonové parametry maximalni
ztratovy vykon P, Upp Ubytek napéti pfi
Spickovém proudu a 3pi¢kovy proud I, ESD
ochran jsou definované a méfené pro tento
pribéh.
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llustrace 2: 8/20 us razovy impuls dle EN 61000-4-5
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Prehled vyrabénych typi ESD ochran

s Oznadeni Ur R C P |[Usr| BR | Ypp | lpp Typ Pouzdro
VI | [pA] | [pF] | W] | [V] [[ImA]| [V] | [A]
LO2ESD5V0D5-4 5 1,000 9,5 25 6,1 1 13,0 2,00 4xUni SOT353
LO2ESD5V0D6-5 5 0,025 19 25 6,4 1 12,0 2,5 5xUni SOT363
LO2ESD5VOE3 5 0,250 10 25 6,0 1 12,5 2,00 2xUni SLP1006P3
LO2ESD5VOF6-5 5 0,025 19 25 6,4 1 12,0 2,5 5xUni SOT563
L10ESD5VOCF6-5 5 1,000 40, 100 6,0 1 12,0 7,0/ 5xBiSy SOT563
L13ESD5V0OCA2 5 0,100 45 130 55 1 14,00 12,0 1xBiSy SOD523
L13ESD5V0CB2 5 0,100 45 130 5,5 5 14,00 12,00 1xBiSy SOD323
L13ESD5VOCE2 5 0,100 45 130 5,5 1 14,00 12,0 1xBiSy S0D882
L15ESD12VE2 12 0,050 75 150 14,2 1 25,0 6,0 1xUni S0OD882
L18ESD12VA2 12 0,050 75 180 14,2 1 30,0 6,0/ 1xUni SOD523
L18ESD5V0C3-2 5 1,000 140, 180 15,00 12,0 2xUni SOT23
L18ESD5V0C6-4 5 0,700f 200 180 6,5 1 12,00 15,0 4xUni SOT23-6
L20ESDL3V3C6-4 3,3 0,500 40, 200 8,7 12,0 4xUni SOT23-6
L26ESD5V0A2 5 1,000 140, 260 6,4 1 17,00 15,00 1xUni SOD523
L30ESD12VC3-2 12 5,000 100/ 300 14,2 1 25,00 12,00 2xUni SOT23
L30ESD5VOAC3-2 5 1,000] 160/ 300 6,4 1 20,00 15,0 2xUni N SOT23
L30ESD5V0C3-2 5 1,000 160, 300 6,4 1 20,00 15,00 2xUni SOT23
L30ESDL5V0C3-1 5 1,000 5/ 300 6,4 1 11,0 5,0[1xUnis D SOT23
L30ESDL5V0C3-2 5 5,000 1,6/ 340 6,4 1 20,00 17,0/2xUni s D SOT23
L35ESD12VCB2 12 1,000f 100 350/ 13,3 1 24,00 15,0 1xBiSy SOD323
L35ESD5V0CB2 5 0,010 200; 350 6,0 1 14,5 24,0/ 1xBiSy SOD323

Popis technickych parametrt
Vzorky jsou dostupné a minimalni objednaci mnozstvi je 3000ks
P Vykon razového impulsu 8/20 ps
Ur Provozni napéti
Ir Maximalni proud protékajici prvkem pfi provoznim napéti
Usr  Zlomové napéti
lsr Proud pfi zZlomovém napéti
C Kapacita pfechodu
Urr  Napéti pfi proudu Ipp
lpp Proudova Spicka pfi razovém impulsu 8/20 ps
Typy

= []

1 2 v %lé
L] [

1 2 1 2
llustrace 3: 1x BiSy llustrace 4: 2x Uni llustrace 5: 2x Uni s D
BiSy - obousmérné ESD ochrany, které reaguji na vyboj obou polarit stejné. Pouzivaji se pro
analogové a symetrické signaly.
Uni - jednosmérné ESD ochrany, které na kladné vyboje reaguiji jako transil a zaporné jako
dioda. Pouzivaji se pro DC napdjeni a digitalni signaly.
Uni s D- jednosmérné ESD ochrany, které na kladné vyboje reaguiji jako transil a na zaporné
nereaguji.Pouzivaji se pro ochranu rychlych digitalnich signald.
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Obvyklé pouziti nékterych ESD prvku

Aplikace Rozhrani Doporuceny typ
Klavesnice, TouchPad, pomalé L13ESD5VOCAZ

komunikacni linky LO2ESD5VOE3

Datové spoje T

Pamétové karty / USB 1.1 LO2ESD5V0D6-5
USB 2.0/ Ethernet L30ESDL5V0C3-2

Audio Mikrofony / Sluchatka L13ESD5VOCA2

L15ESD12VE2

Napajeni 12V
L18ESD12VA2

Prehled vyrabénych ESD/EMI filtra

S Oznadeni URl IR | C | R |Ugr/| Igr | pfi 900MHz | pfi 2,5GHz | Kanalti| Pouzdro
[VI| [pA] [ [pF]| [Q] | [V] |[mA] [dB] [dB]
LEF10001M8<4 | 5| 0,500 24/ 100 6,0 1 -25 30,0 4 | SLP2116P8
LEF10001MC6 | 5 0,500 24/ 100 6,0 1 -25 30,00 6 | SLP3016P12
LEF10001MG-8 | 5| 0,500 24| 100 6,0 1 -25 30,00 8 | SLP4016P16
LEF10003M84 | 5/ 0,100, 24/ 100 6,0 1 -26 26,00 4 | SLP2116P8
LEF20003MC-6 | 5 0,500 30, 200 6,0 1 -30 30,0 6 | SLP3016P12
1000
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) ) 3x10™" 10° 10' Frequoncy (MHz) 10° 10° 4x10°
llustrace 6: Schema jednoho kanalu u llustrace 7: Frekvenéni charakteristika jednoho
LEF10003M8-4 kanéalu u LEF10003M8-4

Vzorky jsou dostupné a minimalni objednaci

mnozstvi je 3000ks - —

P Vykon razového impulsu 8/20 ps In 1 [| m |2 |Qut 1
Ur Provozni napéti - |

Ir Maximalni proud protékajici prvkem pfi |n 2 - | |_ Out 2
provoznim napéti L ‘G”d‘ |

Usr Zlomové napéti In3 LI |_1Out 3
lsr Proud pfi zZlomovém napéti - ‘ ‘ —

C Maximalni vstupni kapacita |n 4 14 | s |5 ] Out 4
R Obvykla velikost rezistoru

pfi 900MHz Utlum pfi 900MHz llustrace 8: Pouzdro SLP2116P8

ECOM s.r.0., Zahradni 276, 517 71 Ceské Mezifici, tel: 494 661 511, 494 661 188, fax: 494 661 202, http://www.ecom.cz, e-mail: sales@ecom.cz
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pfi 2400MHz Qtlum pfi 2400MHz
Pouzdro Cislo za SLP udava velikost pouzdra napf. SLP2116 ma velikost 2,1 x 1,6 mm
Pouziti ESD/EMI Filtru

Pouzivaji se pro signaly v urovnich TTL (CMOS) do +5V a LVDS. Napfiklad odrusuji signaly mezi
displejovym modulem a MCU nebo CMOS kamerou a DSP v mobilnich telefonech.

Odkazy

¢ QOriginalni dokumentace ESD ochran pro vSeobecné pouziti
Originalni dokumentace ESD ochran s malou kapacitou pfechodu

¢ Originalni dokumentace ESD/EMI filtr(

« Distribuce v CR http://www.ecom.cz/
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